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Projektas finansuojamas pagal Lietuvos-Sveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama
sumazinti ekonominius ir socialinius skirtumus iSsiplétusioje Europos Sajungoje, projekto sutartj
Nr. CH-3-SMM-02/06.

Projekto pavadinimas: Memristoriniy deguonies sluoksniy placiajuosc€iai impedanso tyrimai
Projekto akronimas: BISMOF

Projekto pradzia: 2016 m. sausio mén. 1 d.

Projekto pabaiga: 2016 m. rugséjo mén. 30 d.

Projekto biudzetas: 151 229,24 EUR

Projekta vykdo:

VILNIAUS UNIVERSITETAS (projekto vadovas doc. T. Salkus)
EIDGENOSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH (prof. J.L.M. Rupp).

Projekto tikslai

Projektas yra skirtas deguonies plonujy sluoksniy gamybai PLD metodu ir jy iSsamiems tyrimams
impedanso spektroskopija. Projektas bus jgyvendinamas keturiems Lietuvos mokslininkams
iSvykstant stazuotis | Sveicarija, kur jie, vadovaujami ir patariami $veicary, pagamins stroncio
titanato ir gadoliniu praturtinto cerio oksido plonuosius sluoksnius bei paruo$ elektrodus Siy
sluoksniy elektriniams tyrimams. Impedanso spektroskopijos matavimai bus atliekami
aukstuosiuose elektriniy lauky dazniuose (iki 10 GHz) Lietuvoje, Siuo tikslu modifikavus placiajuostj
impedanso spektrometra.

Sie sluoksniai potencialiai gali bati pritaikyti naujos kartos atminties elementy — memristoriy —
gamyboje. Pagrindinis projekto tikslas yra i$siaiSkinti memristorinio elemento persijungimo fizikine
prigimtj. Be to, Vilniaus universiteto grupés tyréjai Sveicarijoje bus apmokyti dirbti su sudétinga
PLD aparatira ir charakterizuoti pagamintus sluoksnius, o tai turéty itin pasitarnauti Sios srities
mokslo raidai Lietuvoje. Projekto jgyvendinimo pabaigoje Vilniuje bus suorganizuotas mokslinis
seminaras visiems pasiektiems rezultatams apibendrinti.
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